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11_., 	(57) Abstract : The invention relates to solar control glazing comprising, on at least one of the surfaces of a glass substrate, a system 

	

4 	of layers including at least one solar-radiation-absorbing layer and dielectric layers surrounding said solar-radiation-absorbing layer. 

	

1-1 	According to the invention, the solar-radiation-absorbing layer is a metal layer based on tungsten alloyed with at least nickel. The 

	

GO 	layer system comprises: between the substrate and the metal layer, at least one layer of a dielectric material based on oxide, nitride or 

	

© 	oxynitride of silicon or aluminium, or mixed aluminium/silicon nitrides; and, on top of the solar-radiation-absorbing layer, at least ir) el 	one layer of a dielectric material based on one of said compounds. 
Il 
-----. 	(57) Abrege : L'invention concern un vitrage de controle solaire comportant sur au moires Tune des faces d'un substrat verrier un 
71' 	. 
._, 	systeme de couches comprenant au moires une couche absorbant le rayonnement solaire et des couches dielectriques encadrant ladite 

couche absorbant le rayonnement solaire. Selon l'invention, la couche absorbant le rayonnement solaire est une couche metallique a 
ei base de tungsten allie avec au moires du nickel. Le systeme de couches comprend entre le substrat et cette couche metallique au 

une couche en un materiau dielectrique a base d'oxyde, de nitrure ou d'oxynitrure de silicium ou d'aluminium, ou de nitrures 0 moins 
,..1: mixtes d'aluminium- silicium, et, au-dessus de la couche absorbant le rayonnement solaire, au moires une couche en un materiau di- 

electrique a base d'un de ces composes. 
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(54) Title : SOLAR CONTROL GLAZING 

(54) Titre : VITRAGE DE CONTROLE SOLAIRE 

(57) Abstract: The invention relates to solar control glazing comprising, on at least one of the surfaces of a glass substrate, a system 
of layers including at least one solar-radiation-absorbing layer and dielectric layers surrounding said solar-radiation-absorbing layer. 
According to the invention, the solar-radiation-absorbing layer is a metal layer based on tungsten alloyed with at least nickel. The 
layer system comprises: between the substrate and the metal layer, at least one layer of a dielectric material based on oxide, nitride or 
oxynitride of silicon or aluminium, or mixed aluminium/silicon nitrides; and, on top of the solar-radiation-absorbing layer, at least 
one layer of a dielectric material based on one of said compounds. 

(57) Abrege : L'invention concerne un vitrage de controle solaire comportant sur au moins l'une des faces d'un substrat verrier un 
systeme de couches comprenant au moins une couche absorbant le rayonnement solaire et des couches dielectriques encadrant ladite 
couche absorbant le rayonnement solaire. Selon l'invention, la couche absorbant le rayonnement solaire est une couche metallique a 
base de tungstene allie avec au moins du nickel. Le systeme de couches comprend entre le substrat et cette couche metallique au 
moins une couche en un materiau dielectrique a base d'oxyde, de nitrure ou d'oxynitrure de silicium ou d'aluminium, ou de nitrures 
mixtes d'aluminium- silicium, et, au-dessus de la couche absorbant le rayonnement solaire, au moins une couche en un materiau di­
electrique a base d'un de ces composes. 


